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Ementa:

Modelo do MOSFET. Conceitos basicos no projeto de circuitos RF. Arquiteturas de
transmissores e receptores. Elementos passivos em Cl. Carta de Smith e parametros S.
Casamento de impedancia. Circuitos de polarizacdo. Ruido. Amplificadores de baixo
ruido. Amplificadores de poténcia. Osciladores.
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